Transistor N, G/ Manufacturer Llead | Out- Maximum (V) Maximum Max. { Freq y Leakag Gain
Type No. | % % ident| fine | Vo Var Ve I Power |1°C)| Resp/MHz)| Iao®Va | he @ I
2N2171 P G |MOT ETC 212 |TO 5 50 25R 20.0 «5S00A « 2254 1004 T.5008 10UA 25v [180 «020A

2N2175 P S |SSD 210 {TO0 S 6 6 6.0 +«0SOA <100 1753 1.0006 1NA 4LV 80

2N2176 P S |SSD 210 |TO 18 6 6 6.0 +050A «100MW 1754 1.000G INA 4V 80

2N2177 P S |SSD 210 })TO S 6 5 6.0 «050A «100W 1759 .8008 SNA 4V 70

2N2178 P S |SSD 210 |TO 18 6 6 6.0 «050A «100% 1754 «800B 5NA 4V 70

2N2185 P S | SPR RAY 210 | TO 18 30 30 30.0 «050A «150W 140A 6.5006 INA 10V

2N2186 M.P.2N2185

2N2187 M.P.2N2185

2N2188 PG ITILT 120 {TQ 58 40 25 2.0 «1254W 85J 60.0006G 3UA 12V (100

2N2189 PG (TII 120 |TO 58 40 25 2.0 <1254 85J! 100.000G6 3UA 12v |120

2N2190 PG |TII 120 |TO 58 60 25 2.0 +125%W 85J 60.0006 3uA  12v [100

2N2191 PG |TIS 120 {TO S8 60 25 2.0 «125%W 85J| 100.000G 3UA 12V (120

2N2192 N S |FSC GEC RAY TII1 MOT GICl 211 |¥0 & 60 40 5.0 1.000A +800W 2004 50.0006 1ONA 30V | 200 «150A
2N2192A N S {FSC GEC RAY TII MOT GIC] 211 |TQ 5 60 40 5.0 1.000A «800W 2004 50.0006 10NA 30V | 200 «150A
2N21928B N S |FSC GEC RAY MOT GIC ITT[ 211 |[TO S 60 40 5.0 1.000A «800MW 2004 50.000G 10NA 30V |200 «150A
2N2193 N S | FSC GEC RAY TIl MOT GICj 211 |TQ S 80 50 8.0 1.000A «B00M 2004 50.0006 10NA 60V 80 «150A
2N2193A N S | FSC GEC RAY TIl1 MOT GIC| 211 {TO S 80 50 8.0 1.000A «800W 2004 50.000G 10NA 60V 80 «150A
2N21938 N § [FS5C GEC RAY MOT GIC ITT| 211 |TO S 80 50 8.0 1.000A «B800W 2004 50.0006 10NA 60V 80 «150A
2N2194 N § |FSC GEC RAY TII MOT ITYj 211 [TO 5 60 40 5.0 1.000A «800W 2004 50.0006 10NA 30V 40 1504
2N21944A N S |FSC GEC RAY T11 MOT 177} 211 |[TO 5 60 40 5.0 1.000A «BOOW 200 50.0006 1ONA 30V 40 «150A
2N21948B N S |FSC GEC RAY MOT ITT 211 |{TO0 5 60 40 5.0 1.000A +800W 200J 50,0006 10NA 30V 40 «150A
2N2195 N S [FSC GEC RAY MOT ITT SES} 211 |TO S 45 25 5.0 1.000A «800W 2004 50.000G | 100NA 30V 30 «150A
2N2195A N S | FSC GEC RAY MOT ITT SES{ 211 (TO S5 45 25 5.0 1.000A «800M 2004 50.000G { 100NA 30V 30 <1504
2N21958 N S | FSC GEC RAY MOT ITT 211 |T0 5 45 25 5.0 1.000A «800W 2004 50.,000G | 10ONA 30V 30 «150A
2N2196 N S |GEC SES 635 6358 80 60 8.0 15.000W 1754 15.000B TS5UA 80V 20

2N2197 N S {GEC SES 635 6358 80 60 8.0 15.000W 1754 15.0008 TSUA B8OV 40

2N2199 P G |ETC 170 |TO 9 15 10 5 +«100A «OTS5H 100J4| 120.000G SUA 1oV 14 «003A
2N2200 P G |ETC 170 |TO 9 15 10 -5 «100A +0T5W 100J;] 120.0006 5UA 10V 14 «003A
2N2201 N S |{GEC 635 6358 | 120 100 10.0 15.000W 1754 20.0008 S0UA 120V 60

2N2202 N S I GEC 670 670A | 120 100 10.0 15.000W 1754 20.0008 S50UA 120V 60

2N2203 N S | GEC 676 676A | 120 100 10.0 15.0004W 1754 20.0008 50UA 120V 60

2N2204 N S |GEC &80 680A | 120 100 10.0 15.000W 1754 20.0008 50UA 120V 60

2N2205 -N S [RCA 211 (7O 18 25 12R 3.0 «200A <300W 175J4| 200.0006 25NA 15V 40 -010A
2822006 -N 5 |RCA 211 |70 46 25 20 3.0 <3004 1754] 200.000G 25NA 15V 80

2N2207 P G | AMP 75 (10 7 50 50R 5 «030A «200W 75J4] 140.000G 200

2N2210 P G |ETC 405 [TO 36 100 65 60.0 |[10.000A 75.000W 1004 «005E 4MA 100V 38 5.000A
2N2212 P G | BEN 607 |TO 41 120 60 10.000A 60.000W 1104 1.5008 2MA 100V 80

2N2217 N S |FSC RAY SPR SYL TII ITT|/ 211 {TO S 60 30 5.0 «800A «800H 1754] 250.0006 1ONA 50V 40 =150A
2N2217751 NS [SYL 909 (TG 51 60 30 5.0 «800A «300MW 1754 250.0006 1ONA 50V 30

2N2218 N § | FSC RAY SPR SYL TII ITTj 211 |TO S 60 30 5.0 +800A « 800N 1754 250.0006 10NA S0V 80 »150A
2N2218/51 N S j5YL 909 |70 51 60 30 5.0 «B00A +«300W 175J] 250.0006 10NA 50V 50

2N2218A N S |RAY FSC MOT GEC TRW IT¥) 211 |TO 5 75 40 6.0 «800A «800M 175J] 250.0006 10NA 60V 10 1504
2N2219 N § |FSC RAY SPR SYL TII ITT| 211 |[¥O S 60 30 5.0 «800A «800W 1754| 250.0006 1ONA SO0V | 200 «150A




